
ทำ�เกมได้อย่างไม่มีข้อจำ�กัด 
หน่วยความจำ� HyperX® Impact ถือเป็น SO-DIMM ที่เร็วที่สุดในโลก โดย
มีความเร็วสูงถึง 2666MHz ทำ�ให้คุณล้ำ�หน้าคู่แข่งในเกมอยู่ตลอดเวลา โดย
สามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมที่ทำ�งานและโอเวอร์คล็อกความเร็วอัตโนมัติ
เป็นความเร็วสูงสุดตามที่แจ้งไว้1 (สูงสุด 2400MHz2) โดยไม่ต้องปรับแต่งค่า
จาก BIOS คุณจึงสามารถคาดหวังประสิทธิภาพในระดับสุดยอดทั้งสำ�หรับ
โน้ตบุ๊กและฟอร์มแฟคเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีจาก AMD และ Intel 
CPU ตัวใหม่ล่าสุดโดยไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจแม้สำ�หรับมือใหม่ก็ตาม

ปลดปล่อยเทคนิคของคุณได้อย่างเร่าร้อนโดยที่เครื่องไม่มีปัญหาความร้อน
ใด ๆ ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ�เพียง 1.35V จึงสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า ความ
ร้อนน้อยกว่าและทำ�งานได้เงียบกว่า รูปทรงที่เพรียวบางดูโดดเด่น พร้อม
ฉลากความร้อนที่บางเฉียบทำ�ให้สามารถติดตั้งได้กับโน้ตบุ๊กแบบบางหรือ
บางเฉียบ

นอกจากนี้ HyperX Impact ยังมีประสิทธิภาพในการทำ�งานที่สูงมากในราคา
ที่คุณจับต้องได้ รับรองสำ�หรับใช้งานกับเครื่องที่เน้นเกมโดยเฉพาะ มั่นใจ
เต็มที่กับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อมบริการทางเทคนิคฟรีและ
ความเชื่อมั่นใจได้ภายใต้แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ

>>โอเวอร์คล็อกอัตโนมัติสูงสุด 2,400MHz2

>>แรงดันไฟฟ้าต่ำ�เพียง 1.35V
>>การออกแบบที่เพรียวบาง เข้ากันได้ดีกับ
โน้ตบุ๊กบางเฉียบรุ่นใหม่ ๆ
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คุณสมบัติ/รายละเอียดทางเทคนิคดูจากด้านหลัง >>
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หน่วยความจำ�ประสิทธิภาพสูงสำ�หรับ
โน้ตบุ๊กเล่นเกม PC ขนาดเล็กหรือ 
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คุณสมบัติ/ ข้อดี

>>ฟอร์มแฟคเตอร์สำ�หรับ SO-DIMM — การออกแบบที่มีสไตล์ 
พร้อมฉลากความร้อนที่บางเฉียบทำ�ให้ติดตั้งได้ง่าย

>>ติดตั้งง่าย — โอเวอร์คล็อกอัตโนมัติ ใช้งานแบบพลั๊กแอนด์เพลย์ 
จึงไม่ต้องปรับแต่ง BIOS แต่อย่างใด 

>> เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม — แรงดันไฟฟ้าต่ำ� ไม่เกิดความร้อนและ
ทำ�งานได้เงียบกว่า

>> เชื่อถือได้ - ผ่านการทดสอบจากโรงงาน 100 เปอร์เซ็นต์

>> รับประกันการใช้งาน — รับประกันตลอดอายุการใช้งาน พร้อม
บริการทางเทคนิคฟรี

รายละเอียดทางเทคนิค

>>ความจุ — 4GB, 8GB (แถวเดียว) และ 8GB16GB (เป็นชุด)

>>ความถี่ — (ความเร็ว) 1600MHz–2400MHz

>>สองช่องสัญญาณ

>> ระยะเวลาสืบค้นข้อมูล — CL9-CL12

>>แรงดันไฟฟ้า — 1.35V

>>อุณหภูมิการทำ�งาน — 0°C ถึง 85°C

>>อุณหภูมิในการจัดเก็บ — -55°C ถึง 100°C

>>ขนาด — SO-DIMM: 30 x 67.6 มม.

>>ชิปเซ็ต — รองรับชิปเซ็ต Intel HM65, HM67, HM70, HM75, 
HM76, HM77, HM86, HM87, QM67, QM87, QS67, UM67 
และ UM77
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		 HyperX เป็นส่วนงานภายใต้ Kingston
	 1	� หน่วยความจำ� HyperX PnP ทำ�งานได้ในระบบ DDR3 ส่วนใหญ่ตามความเร็วสูงสุดท่ี BIOS ของผู้ผลิตรองรับ PnP  

 ไม่สามารถเพ่ิมความเร็วหน่วยความจำ�เคร่ืองให้เกินกว่า BIOS ของผู้ผลิตได้
	 2	 เฉพาะ PR SKU
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